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(57) Abstract: Disclosed is a radiation sensor (10)
comprising a support (1), a lowered area (2) that is
embodied within a surface of the support (1) and can
represent a depression or a through hole, a sensor
element (4, 4a, 4b) which is embodied above the
lowered area (2), preferably on a membrane (3)
spanning the lowered area (2), and electrical contacts
(5, 5a, 5b) for the sensor element (4, 4a, 4b). The
lowered area (2) has an entirely or partly rounded
contour (2a) within the surface of the support (1).

(57) Zusammenfassung: Ein  Strahlungssensor
(10) hat einen Trdger (1), ein in einer Oberfldche
des Triagers (1) ausgebildetes Gesenk (2), das eine
Vertiefung oder ein Durchloch sein kann, ein iber
dem Gesenk (2), vorzugsweise auf einer das Gesenk
(2) itberspannenden Membran (3), ausgebildetes
Sensorelement (4, 4a, 4b), und elektrische Kontakte
(5, 5a, 5b) fiir das Sensorelement (4, 4a, 4b). Das
Gesenk (2) hat in der Oberfldche des Trdgers (1) eine
ganz oder bereichsweise verrundete Kontur (2a).
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RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CEF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
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Zur Erklirung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguliren Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.



